


3) Для КЯ AlxGa1_xNIAl
y
Ga1_yN в результате расчётов определены

толщины и составы слоёв, при которых высокий внутренний квантовый выход 

ФЛ может быть достигнут благодаря достаточно большой энергии связи 

экситона и энергии активации носителей из К.Я. Исследования ФЛ в 

выращенном образце с КЯ показали корректность используемого подхода. 

4) Для микроколонок типа ядро-оболочка, содержащих неполярные,

полуполярные и полярные КЯ lnxGai-xN/GaN, определены характерные 

особенности мощностных зависимостей и кинетики ФЛ КЯ различной 

полярности, что открывает дополнительные возможности для анализа 

излучения из микроколонок. 

Результаты исследования, представленного в диссертации, были 

опубликованы в авторитетных научных журналах и представлялись на 

российских и международных конференциях, что свидетельствует об их 

оригинальности и научной значимости. 

Судя по материалу, изложенному в автореферате, диссертационная 

работа Европейцева Евгения Андреевича «Кинетика экситонной 

фотолюминесценции в квантовых ямах в системе (Al,Ga,In)N» выполнена на 

высоком научном уровне, является законченным исследованием и полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико­

математических наук по специальности 1.3 .11 - физика полупроводников. 
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